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DISPOSITIVOS O SISTEMAS CUYO FUNCIONAMIENTO OPTICO SE MODIFICA POR EL CAMBIO DE LAS
PROPIEDADES OPTICAS DEL MEDIO QUE CONSTITUYE A ESTOSDISPOSITIVOSO SISTEMASY DESTINADOS
AL CONTROL DE LA INTENSIDAD, COLOR, FASE, POLARIZACION O DE LA DIRECCION DE LA LUZ, P. EJ.
CONMUTACION, APERTURA DE PUERTA, MODULACION O DEMODULACION; TECNICAS NECESARIAS PARA
EL FUNCIONAMIENTO DE ESTOS DISPOSITIVOS O SISTEMAS;, CAMBIO DE FRECUENCIA; OPTICA NO
LINEAL; ELEMENTOSOPTICOSLOGICOS; CONVERTIDORES OPTICOSANALOGICO/DIGITALES|[2, 4]

Dispositivos o sistemas para el control de la
intensidad, color, fase, polarizacion o dela direccion
delaluz quellega de unafuentedeluz
independiente, p. €. conmutacion, apertura de
puerta o modulacion; Optica no

lineal [1, 2, 4, 2006.01]

El presente grupo cubre Unicamente:

los dispositivos o sistemas, p. g . las celdas, cuyo
funcionamiento dptico se modifica por € cambio de
propiedades Opticas del medio que constituye estos
dispositivos o sistemas bajo lainfluencia o el control
de parametros fisicos, p. €. campos el éctricos,
corriente el éctrica, campos magnéticos, vibraciones
sonoras 0 mecanicas, tensiones mecanicas o efectos
térmicos;

dispositivos o sistemas en los que el componente del
campo el éctrico 0 magnético de los rayos luminosos
influye en las propiedades épticas del medio, es
decir épticano lineal;

el control delaluz por ondas electromagnéticas, p.
€. ondas radio, o por electrones u otras particulas
elementales.

parael control de laintensidad, fase, polarizacion o
del color (GO2F 1/29, GO2F 1/35 tienen
prioridad) [2, 7, 2006.01]

basados en elementos semiconductores que tienen
al menos una barrera de potencial, p. g. union PN,
PIN (GO2F 1/03 tiene prioridad) [3, 2006.01]
Estructuras con una variacion del potencial
periddico o cuasiperiddico, p. €. super-redes,
pozos cuanticos [7, 2006.01]
en una estructura de guia de ondas Gptica
(GO2F 1/017 tiene prioridad) [5, 7, 2006.01]

basados en ceramicas o cristales electro-6pticos, p.

g. que producen un efecto Pockels o un efecto
Kerr (GO2F 1/061 tiene
prioridad) [2, 4, 7, 2006.01]
en una estructura de guia de ondas
Optica[5, 2006.01]
con propiedades ferro-el éctricas (GO2F 1/035,
GO2F 1/055 tienen prioridad) [2, 5, 2006.01]
siendo el material activo unaceramica
(GO2F 1/035 tiene prioridad) [4, 5, 2006.01]
basado en material es organicos el ectro-Opticos
(GO2F 1/07 tiene prioridad) [7, 2006.01]
en una estructura de guia de ondas
Optica[7, 2006.01]
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basados en liquidos el ectro-épticos que producen
un efecto Kerr [2, 2006.01]
basados en elementos magneto-dpticos, p. €. que
producen un efecto Faraday [2, 2006.01]
en una estructura de guia de ondas
optica[5, 2006.01]
basados en elementos acustico-Opticos, p. €.
utilizando la difraccion variable por ondas sonoras
0 vibraciones mecénicas and ogas (deflexion
acustico-Optica GO2F 1/33) [2, 2006.01]
en una estructura de guia de ondas
Optica[5, 2006.01]
basados en cristales liquidos, p. g. celdas de
presentacion individuales de cristales
liquidos [2, 2006.01]
Disposiciones relativas ala estructura;
Excitacion de celdas de cristales liquidos;
Disposiciones relativas alos circuitos
(disposiciones o circuitos para el control de
elementos de cristal liquido en una matriz, no
estructuralmente asociados a los el ementos
GO09G 3/36) [3, 7, 2006.01]
Disposiciones relativas ala estructura
(GO2F 1/135, GO2F 1/136 tienen
prioridad) [5, 2006.01]
basado en cristales liquidos dispersos en
un polimero, p. g . cristales liquidos
micro-encapsulados [7, 2006.01]
Asociacion estructural de dispositivos
opticos, p. §. de polarizadores, reflectores
con lacelda[5, 2006.01]
Dispositivos de
iluminacién [7, 2006.01]
Elementos de birrefringencia, p. €.
parala compensacion
Optica[7, 2006.01]
Orientacion de las moléculas de los
cristales liquidos inducida por las
caracteristicas de superficie, p. €. por
capas de alineamiento [5, 2006.01]
Juntas; Elementos de separacion; Sellado
delacelda[5, 2006.01]
Llenado o cerrado dela
celda[5, 2006.01]
Electrodos [5, 2006.01]
Conductores que conectan los electrodos
alosbornesdelacelda[5, 2006.01]
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Disposicion de capas o de celdas de
cristales liquidos en las cuales un haz
luminoso es modificado por la sumade
los efectos de varias capas o
celdas [5, 2006.01]
Celdas de cristales liquidos asociadas
estructuralmente con una capa
fotoconductora o ferro-eléctrica cuyas
caracteristicas pueden ser modificadas dptica
o eléctricamente [3, 2006.01]
Celdas de cristales liquidos asociados
estructuralmente con una capa 0 un sustrato
semiconductores, p. g. celdas que forman
parte de un circuito integrado (GO2F 1/135
tiene prioridad) [5, 2006.01]
Celdas direccionadas por una matriz
activa[7, 2006.01]
en las que el elemento de conmutacién
es un dispositivo de dos
electrodos [7, 2006.01]
en los que €l elemento de conmutacion
es un dispositivo de tres
electrodos [7, 2006.01]
caracterizados por un efecto electro-6ptico o
magneto-optico particular, p. . transicién de
fase inducida por un campo, efecto de
orientacion, interaccion entre medio receptor y
materia aditiva, difusion dinamica[3, 2006.01]
basados en efectos de orientacion en los que
el cristal liquido permanece
transparente [6, 2006.01]
que utilizan cristales liquidos
ferroeléctricos [6, 2006.01]
basados en elementos
electrocromicos [5, 2006.01]
Disposiciones relativas ala
estructura [5, 2006.01]
Electrodos [5, 2006.01]
Asociacion estructural de dispositivos
opticos, p. . de reflectores o de dispositivos
de iluminacion, con lacelda[5, 2006.01]
Juntas; Elementos de separacion; Sellado de
lacelda; Llenado o cerrado de la
celda[5, 2006.01]
Excitacion de celdas electrocromicas,
Disposiciones relativas alos
circuitos [5, 2006.01]
basados en la electroforesis [5, 2006.01]
basados en elementos de absorcion variable
(GO2F 1/015-G02F 1/167 tienen
prioridad) [2, 5, 2006.01]
basados en elementos de reflexion o refraccion
variable (GO2F 1/015-GO2F 1/167 tienen
prioridad) [2, 5, 2006.01]
por interferencia[2, 2006.01]
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en una estructura de guia de ondas
Optica[5, 2006.01]
parael control del color (GO2F 1/03-GO2F 1/21
tienen prioridad) [2, 2006.01]
en lo que concierne al tono o alalongitud de
onda predominante [2, 2006.01]
parael control de laposicion o de ladireccion de
rayos luminosos, es decir, deflexion [4, 2006.01]
en una estructura de guia de ondas Optica
(GO2F 1/313, GO2F 1/335 tienen
prioridad) [5, 2006.01]

Dispositivos de deflexion digital (GO2F 1/33 tiene

prioridad) [2, 2006.01]
en una estructura de guia de ondas
Optica[5, 2006.01]
basados en unareflexion total interna
controlada [3, 2006.01]
Dispositivos de deflexion acustico-
Optica[2, 2006.01]
teniendo una estructura de guia de ondas
Optica[5, 2006.01]

Opticano lineal [2, 5, 2006.01]
caracterizado por los materiales
utilizados [7, 2006.01]

Materiales organicos [7, 2006.01]
en una estructura de guia de ondas 6ptica
(GO2F 1/377 tiene prioridad) [7, 2006.01]

paralageneracion del segundo
armodnico [2, 2006.01]
en una estructura de guia de ondas
éptica[7, 2006.01]
del tipo de fibra dptica[7, 2006.01]

paralageneracion o laamplificacién paramétrica

delaluz, delasondasinfrarrojas o
ultravioletas [2, 2006.01]

Demodulacion delaluz; Transferenciadela
modulacién de la luz modulada; Cambio de
frecuencia delaluz (GO2F 1/35 tiene
prioridad) [1, 2, 2006.01]

Cambio de frecuencia de laluz, p. g. por contadores

cuanticos[2, 2006.01]

Elementos Opticos l6gicos; Dispositivos biestables
Opticos[1, 5, 2006.01]
Dispositivos hiestables épticos [5, 2006.01]

Convertidores Opticos anal6gico/digitales[1, 2006.01]

El presente grupo cubre Gnicamente |os convertidores
basados esenciamente en elementos previstos en el
grupo GO2F 1/00 .
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